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Hersteller: VEB Mikroelektronik Karl Marx” Erfurt

Der Schaltkreis U 2732 C ist ein statischer, elektrisch programmierbarer wid UV=l8sche
barer Festwertepeicher (EPROM). Der U 2732 C wird in n-Kensl-Silicon=Gate-Technologie
hergestellt und befindet sich in elnem 24poligen DIl-KeramikgehBuse.
Der Scheltkreis het eine Speicherkepazitlt von

32768 bit mit einer Organisation von
4096 x 8 hit. : :
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Bild 1s Anschlufibelegung und Schaliungskurzzelchen




Bezelchnung der Anschliisse:

L0 ees A1t : hdresseneinglnge - sl : S

TE ' ' Chipektivierungseligeng
3%?UPR Eingeng zur Preigabe der Auvasglrge/
] Programmiereingang
DOcoo DT Detenein=/-susghnge
32,0 wes,
3 L AT e

A4,
X
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Bild 2: CehBuseabmessungen

Burzcherskteristik

= -“elekirisch programmierberer, Uleoschb&rer Fegtwertepelicher mit einer Org&nisati@n )
von 4096 x & bit
= Betriebsepennung im Lesebetrieb: : UCC = 5V .
= Zugriffezeit im Lesezykluss U 2732 C 35:¢ tuvpy = 350 ns
U 2732.0 43t %yypy = 450 ns8

: . U 2732 € 55: thiypy = 550 ns

= im Stendby-Modus. um. ce,. 80 % geringerer Betriebssiromverbrauch

= Tri-gtete-Ausglnge, bidirektionsle Detenpins

= Frogrempierimpulsdauer voen 50 ms

- bytewelses Pr@gr&mmieren mﬁglich .

= Progremmierung direkt aul der Leiterplatte moglich

= 24poliges DIL-KeremikgehBuse mit UV-ILicht durchléazsigem Fenster

~a

Betriebsaert Pin: 24 i8 20 Qoo 113 13 oo 17

Use | CE ﬁﬁ“/um DO oo DT
Legen ‘ Uso Uyg, Usy, Detenausgabe
husglnge nichit evagewlhlt UCC ’ UIL BIH . hochohudger Zuetend
Ruhezustend ‘ Voo | VUrn UIHIUIL hochohmiger Zustand
Prograumieren ) QUGG .UIL ‘HPR - Deteveingabe
Programmierkonirolle Ucc UIL . UPR Detenausgabe

Progxammiefﬁp@rre QCG UIH UPR . hochobmiger Zustend




24 80 . J V& | Sl

Dex Schaltk?eiﬂ‘U=2?BE C ig% ein elektrisch progremmierbarer, Ule&&th&rer Festwertspeicher
(EPROM) mit einer Speicherkepezitit von 32768 bit und einer Orgenisation von 4k % B bite
Zur huswehl des Speicherinhalies stehen 12 Adresseneinginge (Speltenesuswahl: & 0 coo 4 3
Zeilensuswehls & 4 oo A 11) sur Verfilgung. : ' .

Der U 2732 C besitst einen Chipekiivierungeelngeng (FE) und einen kombinierten BEingang
(E@fvyg} zur Preigebe der Ausghnge bzw. Zufibrung der Progremmiérspemnung im Progremmiers
hetrieb.

Im Rubhesustend (UE = WIH} sind die Detenpiné hochohmigy die Stromaufnshme betrég% in. diemem
Zustand nur ce. 20 % des im susgewdhlten Zustend erforderlichen Wertes. Die Aktivierung des
Chips erfolgt mit TE = Upy mit gleicher Zugriffszeit wie beim Wechsel der Adressen.

Mit dem Eingang OE/Up, ist im Falle eines skfivierten Schaltkreises (CE = Upy) eine Besin-
flussung des Zustendes der Auaghnge D O ... D 7 miglich. Fir TE = Upy befinden sich die" Ping
DO oee B 7 im hochohmigen Zustend, die Frelgabe erfolgt mit TE = UIL o

In den Progremmierbetwieh wird der EPROM denn geschaltet, wenn der Fegel ean OE/Upy = 25 v
erreichi, Die Versorgungsspenaung betrigt wie im Normelbetrieb 5 F 0,25 V. Mi% G = Upy, =
Impulsen kinoen die urspringlichen H-Pegel der husghnge, d1¢é nech Jeder UV-ILoschung erachei-
nen, in den I~Zustend Uberfihrt werden. : . R
Alle Finglnge des U 2732 C und die Anschlisse D O ... D 7 sind mit integrierten Gateschutzele=
menten versehen. : . , ) k

Eg ist nicht notwen&ig, in éinem Programmierzustend sequentiell aelle Speich@rpiéﬁz& ZU. Pro=
gremnieren. Eine Binzelbyteprogrammlerung ist mbglich. Bs werden folgende drel Zustlnde”
Unterschiedeni ' - ) '

Progremmi eren ) )

Zum Progremmieren iet bel enliegender Programmierspannung ﬁéﬁ und bei stabllen Daten und
hdressen fir die Dever. toyay "TE en Usg, zu legen. Debel ist zu beachten, daf die Frogremmier-
spennung einschliefilich berschwingen 26 V nicht iberschreiten derf und gleichzeltig mit :
oder nach Uy, eingeschaltet unid. gleichreitig mit oder vor Uy, abgeschaltet werden muf. Bs ist
nicht gestattet, den Scheltkrels bel Anlisgen von UPR = 25V ig die Feseung zu stecken oder
zu entnehmen. s

Progrenmaperre . '
Sperre der Frogrammierung (CE = UIH) bel engelégter Progremmnierspannung. In diesem Zustend
kbnnen Adressen und Deten gewechselt werden. -

¥rogremmkontrolle " : :
In diesen Zustend kenn unter Progremmierspennung dex Inhalt des sdrésglerten Speicherwortes en
den batenping gelesen werden.

Purch die speslelle GehBuseausfibrung kemn die einprogremmigrie Informetion mift UV=Licht ge~
18scht werden. Zur Lischung kUnnen Hg-liederdruckstrahler {UVe(=3Btrabler) verwendet werden.
Die UV-Wellenlinge sollte 254 nm betragen. Des Minimum fiir dle Strehlungedosis liegt bel

18 Ws/cmzo " Debei derf der Abstend zwischen Gehlusedberkente dés Schaltkrelses und dem
Lempenkolben 2,5 cm nicht Gberschrelten.

in Abhlngigkeit vom Lischgerftetyp beirlgt die L¥schzeit sum bicheren L8schen dek Dreifache
der latenten IBechseit. Die letente Lischzelt ist die Zelt, pach der die Speicherinformatlon
gerede nlichi mehr nechwelsbar ist. Die Lischzeit s0ll nicht weniger als 10 Minuten betregen.
Verunreinigungen suf den Deckeln beeinflussen.dile Transperent und damit die Lschzeit. T
Hindestene 20 Programmier-Ischsyklen sind mbglich. Bel héh@ﬁ@f Anzehl von Progremmier—
Loechzyklen ist eine ErhChung der LUschzell zu erweTrten. )

@



Grenzwerte

(A, =0 oo 70 ¢y

Kennwert o Kurzzeichen min. mex. Einhelt
Spennung an ellen An- Ug =0,5 6,5 v
schliissen beszogen suf USS - :

Spennung an OE/Up, L ~0,5 26 v
Gesemtverlustleistung Piot i 1,5 ¥
Ungebungstemperatur q?a o 70 °¢
Legerungstemperatur 1) ”&stg =55 125 %¢

1) Pur progr&uuuiert@ Schaltkrelse

Legerungstenperatur von 125 % tiber eine Zeit von max. 48 Stunden zulBssig.

atigche Kennwerte

o

gilt TGL 24951, Abschnitt 5. Fir Prufzwecke ist eine

{Bpeanungen bezogen suf Ugg =.0 Vi "= 25 °¢y
Kennwert Rurzzelchen | MeBbedingungen min. Mex. Einheit
Betriebsepannung Use 4,75 5,25 \
Eingengsepennung L Usg, =03 0,8 v
Bingeugsspannung H u 2 U +1 v
(auBer Pin 20} 18 ol
Eingenggspannung H U 2 U v
(Pin 20) im Lesebetrieb 1620 ¢e :
Eingengsreststrom Iy Ugg = &T75 ¥ 0,07 nh
(&uﬁer Pin 20) UI = 595 v
AQsee ATl = USS
CE = OB/Upp = Ugg
DO oo DT MUCC
Eingengsreststrom I U 4,75 ¥ 1 wh
{(Pin 20) 20 6QG -
E‘/UPR = ‘UI 5:5 ¥
A'C coo A 11 M'USS
TE = USS
DOcee DT = Ugy
Ausgengasrestaetron I cUpe = 5,25 ¥ 0,07 mh
UIL = 0,8 V
UIH = 2,0V
UE/Upy = 5,25 ¥
A QOeweh 11 Boy dal
bei OF = Uy
fir UO = 0 Vo e
DOcee DT = Uy
~undf(irUOmS,5Vw
‘ DO e D7 = Uy
husgengsepenmmg L Uez, Usg = 475 V 0,8 v
; = W/UPR & UIL ‘= 0.8 ?
A0 cee 4711 wie bel
: lo = Hesgung




fma f Nt

Henpwert Kurzzeichen | MeBhedingungen min. MeX e -  Eipheit
Avggangsspsonung X Upg wie bel Uy =Hessung 2 v
statische Strom— I OB/ Uy = Uiy = 5,5 V 180 mh
sufnehme sktiv ce - ;%m moe ,
statische Stromsuf- I CE = UE/u U 30. mA
nehme im Rubezustand OCR PR H

= 5,5V

| Bingengskspeazitit CI 6 pE
(au.@@r Pin 20}
Bingengskepazl tét C 20 PP
{Pin 20} 120

husgengskepazltil GO 12 pF
( mri-'?VU LU 5oavu Uy 22 Vs o2, =25 °0)
ce ’ In* VoL IH* “OH Pogp
Kennwert Kurgzzeichen Kebbedingung U 2732 C 35 U 2732 C 45 [ U 2732 ¢ 55 Einheit

min. | max. | min, | max. jmin. | mex.

Adressenzus % 350 450 550 ns
griffeseit AVDY ,
UE-Zugriffazeit = toypy 350 450 550 ne
Verzbgerung 08 - tornv 120 120 120 ns
Ausgeng aktiv .
Verzdgerung U8 - tounz 100 100 100 ne
Avsgeng hochohmig »
Verzbgerung Chb = g 100 100 100 ne
Auvsgeng bochohmig .
ta’tiacne Stromeuf- I U = 25 V - 30 30 30 mh
nahme &n wihrend PR2P PR . .
des Prograﬁ%ierimpa

Progremmierbvedingungen
Kennwert Kurzzeichen | Melibedingung mine. £¥pe MBX . Binhei
Programmierspennung Upg Upe =5 VES 24 25 26 v
Betriebstemperatur ﬁap ' . 20 25 30 ¢
kdressenvorheltezeit taver 2 Jus
Detenvorhaltezelt tpver 2 . /us
Adressenheliezelt Yoy Q [,us
UB-Haltenelt *op, 2 /8
Desenhalterelt tcupx 2 ) Jue
Verzdgerung CB - % . 0 120 ns
husgeng hochohmig CHDZP ) )
Th~zZugriffszelt im + GE =1 o us
Progremmierbetriebd CLDVE o /
Progremud erimpulsdaver  topop 45 50 55 me
Upp = Anptlegezelt toax 50 - ne

el

Upp = Setzzeit I Yrren P4 /,_uﬁ
U?R - Setzzelt .H ﬁ‘P}%GL 2 /us :
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Bild 4:° Dynemisches Verhelten
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Bild B: Blockscheltbild

Dieses Datenblett gibt keine Auskunfi Uber Liefermdglichkeiten und beluheltet keine Ver-
pipdlichkeiten zur Produktion. Die giltige Vertragsunterlage beim Bezug der Bavelemente
ist der Typstendard. Rechisverbindlich ist jewells dle huftregsbestétigung.

inderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalien.

Die Beh&nﬁlmﬁgsvorschrift@n fiir MOS-Beuelemente sind unbedingt einzvhelten, da anderne

falls eine Reklewation nicht suerkennt werden kann.
D% 1&6



